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DENEY 3: BJT Eleman Davramisinin incelenmesi
Vre f\lc
G

Sekil 3.1'deki devreyi ileri yonde ¢alistirmak iizere ayarlanabilir R; direncini degistirerek once Ic-Vge
degisimini sonra da Ic-lg karakteristigini elde etmeye yeter sayida olglim yapiniz. Sonuglari Tablo 3.1°¢ R,
direnci tizerinden akan akimu (Ig) hesaplayarak isleyiniz ve Sekil 3.2 ile Sekil 3.3’teki eksen takimlari {izerine

buldugunuz bu degerleri isaretleyiniz. Elde ettiginiz Sonuglari teorik sonuglarla karsilastiriniz ve

R, I : —V

Sekil 3.1

yorumlayiniz. (Vg=5V, V=5V, R;=100kQ ve R,=10kQ olarak aliniz.)
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Sekil 3.4’teki devreyi doyma bdlgesinde galistirmak i¢in R; ve Rs degerlerini ve Vg ve V¢ ’nin yonlerini
(sekildeki kaynaklara + veya — isaretleri koyunuz) belirleyiniz. Belirlediginiz R; ve R; degerlerine gore Vge,
Ve, g Ve Ic degerlerini bulunuz. Elde ettiginiz sonuglar1 teorik sonuglarla karsilastiriniz ve yorumlayiniz.
(V=5V, V=5V, Ri= R3=100kQ ve R,=10kQ olarak aliniz.)
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Yorum:

Sekil 3.4’teki devreyi kesim bolgesinde calistirmak i¢in R; ve Rz degerlerini ve Vg ve V¢’nin yonlerini
(sekildeki kaynaklara + veya — isaretleri koyunuz) belirleyiniz. Belirlediginiz R; ve R; degerlerine gore Vg,
Vg, Ig ve Ic degerlerini bulunuz. Elde ettiginiz sonuglari teorik sonuglarla karsilagtiriniz ve yorumlayiniz.
(V=5V, V=5V, Ri1= R3=100kQ ve R,=10kQ olarak aliniz.)
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